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Semiconductors and dielectrics are two essential materials found in cell
phones and computers, for example, and both are manufactured by
growing crystals.Edited by the organizers of the International Workshop
on Crystal Growth Technology, this ready reference is essential reading
for materials scientists, chemists, physicists, computer hardware
manufacturers, engineers, and those working in the chemical and
semiconductor industries. They have assembled an international team
of experts who present the current challenges, latest methods and new
applications for producing these materials nece
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Korea ist ein faszinierendes Land: Während im Norden ein totalitäres
Regime herrscht, hat sich der Süden in einem halben Jahrhundert zu
einer prosperierenden und wichtigen Volkswirtschaft entwickelt.
Deutschland und Südkorea pflegen seit vielen Jahren intensive
Handelsbeziehungen. Aus diesem Grund zieht es auch Deutsche
beruflich oft auf die Halbinsel zwischen dem Gelben und dem
Japanischen Meer. Dieser Knigge verrät Geschäftsreisenden und
Expatriates, was Sie über dieses Land wissen sollten. Es gibt einen
kompakten und dennoch fundierten Einblick in die Geschichte,
Wirtschaft und Religion Südkoreas. Auch die Wurzeln des
gesellschaftlichen Umgangs und die Wertvorstellungen der Südkoreaner
werden gekonnt offenbart. Die koreanische Autorin schärft damit das
Bewusstsein für die kulturellen Besonderheiten dieses Landes und gibt
hilfreiche Tipps, die die konfliktfreie Zusammenarbeit im Arbeitsalltag
erleichtern.
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